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Trovare la matrice di impedenza 

del doppio bipolo in figura. 

Trovare i3(t) per t>0. 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: 

𝑖3 𝑡 = (−0.5𝑒−𝑡 −
4
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) 𝐴 
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Nel circuito di Figura 1 il bipolo ai morsetti 1-1’ è un induttore. Nell’ipotesi che il circuito sia a regime, 

calcolare il valore della capacità C di rifasamento totale e la potenza attiva erogata dal generatore di 

tensione. 

Trovare i3(t) per t>0. 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: 

𝑖3 𝑡 = (−0.5𝑒−𝑡 −
4

3
) 𝐴 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: 
𝐶 = 2.63 𝜇𝐹  
𝑃𝑔 = 8.078𝑊 
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Trovare la matrice di impedenza 

del doppio bipolo in figura. 

Calcolare la corrente i(t) nel resistore.  

Trovare i3(t) per t>0. 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: 

𝑖3 𝑡 = (−0.5𝑒−𝑡 −
4

3
) 𝐴 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: 𝒁 =
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𝑺𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: 𝑖 𝑡 = 2 cos 𝑡 + 𝜋/4 + 4 cos 2𝑡  𝐴 
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Nel circuito di Figura 1 il bipolo ai morsetti 1-1’ è un induttore. Nell’ipotesi che il circuito sia a regime, 

calcolare il valore della capacità C di rifasamento totale e la potenza attiva erogata dal generatore di 

tensione. 

Calcolare la corrente i(t) nel resistore.  

Trovare i3(t) per t>0. 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: 

𝑖3 𝑡 = (−0.5𝑒−𝑡 −
4

3
) 𝐴 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: 
𝐶 = 2.63 𝜇𝐹  
𝑃𝑔 = 8.078𝑊 

𝑺𝒐𝒍𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: 𝑖 𝑡 = 2 cos 𝑡 + 𝜋/4 + 4 cos 2𝑡  𝐴 


